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Odmyslime-li si uyjimky, dané geografickou polohou nékterych oblasti CSSR, musime piijem
steregfonnich signdlis na vétsing naSeho dzemi oznalit jako ddlkoup piijem. Proto bude kon-
strukce jednotky VKV pro stereofonni tuner vidy ndroinéjsi, neZ konstrukce ustupntho dilu
pfijimace, uréeného k mistnimu p¥ijmu. Pfitom nejde ani tak o mezni citlivost vstupniho dilu
a celého prijimace, jako o jejich schopnost potlacit neZddouci k¥iZovou modulaci a intermodulact,
kterd se pii poslechu stereofonnich signdlit projevuje napf. tim, Ze se do signdlu slabé prijimané
stanice misi program mistniho televizniho vysilate (nebo jiného silného yysilace).

Z ‘uvedenych duvodti byla proto na
zakladé koncepénich tvah ve [1], [2,]
[3] navrZena a realizovana dale popsa-
nd vstupni jednotka -pro piijem roz-
hlasu na VKV.

Technické adaje
Kmitoftovy rozsah: [ 65,5 a2 104 MHz.

Pocet tranzistord: 3.

Pocet diod: 4 varikapy, 2 k¥e-
mikové  diody,
germaniova dio-

- . da.

Pocet ladénych obvodi: 4 - 1.

Napdject napéti: 9V. N

Odbér proudu ze zdrgje: asi 4,5 mA.

Vstupni impedance: 75Q nesoum.,

o 300 Q soum.

Vystupni impedance: 75 Q.

Ladici napéti: asi—3az —28V.

Sladovaci body: 69 az 96 MHz.

Naméfené parametry (kmitoctovy zdvih
pro pasmo 88 az 104 MHz byl 22,5 kHz,
pro pasmo 65,5 az 73 MHz 15 kHz,

75 Q nesoum.):

. |cCitlivost | Potlas.
Kmito- | gz | e 1 Potlageni
Let = 26 dB)|+ (mff2)] zrc. a mf
100 MHz| 1,3uV | 79dB | 78dB |(100dB
90 MHz | 1,5uV | 82dB | 81dB [¢100dB
72MHz| 2,21V | 90dB | 97dB | 80dB
66 MHz | 2,5uv | 95dB | 97dB | 744B

Sumové ¢islo: na kmitoctu 96 MHz 5 T,
na kmitoctu 69 MHz 7k 7.

Zapojeni jednotky VKV .
Zapojeni popisované vstupni jednot-
ky je na obr. I. Vf napéti z antény je
privadéno na symetrizadni vstupni civku
Li. Vstupni ladény obvod je tvofen
civkou Lg, trimrem Ca 2 ladicim vari-
kapem D;. Stejnosmérné ladici napéti
je oddéleno vazebnim kondenzétorem
C1. Navazdni na emitor a bazi tran-
zistoru v meézielektrodové uzemnéném
zapojeni je vazebni civkou Lj, L'3. .

V kolektoru T je odpor R4, zmensu-
jici nachylnost zapojeni ke kmitani
a omezujici zesileni signalu velmi vy-
sokych kmito&t v oblasti asi 1 000 MHz,
vytvafénych parazitnimi ladénymi ob-
vody na pfivodech k tranzistoru.

Mezi vstupni predzesilovad a sméso-
vat je zatazena prubé&ziné ladéna pas-
.mova propust,. tvofend indukénostmi
Ly L's a Ls, L's, varikapy Ds, D3 a
trimry C,, Cio. Vystupni napéti je na
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emitor sméovace navazano konden-
zatorem Gy (z vazebniho vinuti L's).

Tranzistor  oscilitoru T3 pracuje
vzapojeni se spole¢nou bazi a zpétna
vazba vznikd na kondenzatoru Cis, za-
pojenym mezi kolektor a emitor. Diody
Ds a Ds teplotné kompenzuji napajeci
napéti tranzistoru.

Vystupni napéti oscilatoru se ode-
bira z vazebni civky Lg a vede pies kon-
denzator Cip na bazi tranzistoru smé-
fovace.

Sméiovaci tranzistor T3 pracuje pro .
vstupni kmitodet v zapojeni se spoleé-
nou bazi a pro oscilaéni kmitodet v za-
pojeni se spoleénym emitorem. Protoze
oba zdroje maji malou impedanci, neni
zapotifebi sméSovaci stupert ' neutrali-
zovat. V kolektoru sméfovace je zapoje-
na - &ast vystupniho mezifrekvenéniho
&lanku IT. -

Paralelné mezi kolektor Tz a zem je
zapojena- omezovaci. dioda D, (pro
signal mf kmitoétu).

Napajeci napéti pro obvody bazi
tranzistoru 772 73 je vytvafeno déli-
¢em napéti Rio a Ri1.

' Elektrické souZastky
Viechny elektrické soucastky jsou-
uvedeny v rozpisce. K odportm neni
tieba zvlastnich poznimek, snad jen
to, #e neni vhodné (z prostorovych di-

svodir a vzhledem k nebezpeéi vzniku

parazitnich vazeb) pouZivat jiné typy,
nez predepsané miniaturni.

Pokud jde o kondenzatory, jsou pouzi-
ty (kromé trimru) miniaturni konden-
zatory poduskového, nebo teréikového
tvaru. Nejvyhodnéjsi je pouzivat kon-
denzatory pfedepsanych typl, pfedem

:

zméfené, které zaruduji i stejnorodost
parametri jednotky VKV.

Civky pouzité v jednotce VKV lze
rozdélit na dva druhy: samonosné a vi-
nuté na civkova téliska, doladované fe-
ritovymi jadry. Prumér télisek je 5 mm
(vnéjsi), vnitini zavit je M4 x 0,5 mm.
Doladovaci jadra vysokofrekvenénich
obvodtl jsou z materidlu N 01, civka
mezifrekvenéniho obvodu se doladuje
_feritovym jadrem z materialu N 05.

Samonosné civky se vinou lakova-
nym dritem pfedepsaného priméru na
pomocny trn. Pro dodrieni pfedepsa-
nych indukénosti civek musime dodrZet
predepsané praméry. Jako pomocné
navijeci trny miZeme pouZit &asti vrta-
ki, na nichZ neni fezna $roubovice.
Pramér pouzitych trnt musi byt asi
o 0,3 az 0,5 mm mensi, nez je prede-
psany vnéj§i pramér civek. Délky vy-

- vodit mohou byt dlouhé maximalné asi
2 az 3 mm. '

Nejvétsi ndroky jsou kladeny na vstup-
ni civku. Proto kromé udaji o zavitech
je na obr. 2 provedeni civky. ProtoZe ani
v obrazku nemohou byt zachyceny
vSechny podrobnosti, uvedeme si jesté
postup navijeni slovné.

Na civkové télisko navineme v pfede-
psané vzdalenosti od paty civky (1 mm)
vinuti Ls a L’3. Toto vinuti zajistime
ovazanim niti a zakadpnutim (nejlépe
véelim voskem). Potom si pfipravime

. civku Lg, a to jako samonosnou, vinu-

tou na pomocném trnu o priméru asi
4,6 az 4,8 mm. Tuto civku, s ponékud
vétiim podtem zavitt (asi 0 0,5 aZ 1 z),

~
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Obr. 1. Zapojeni
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Jednotky VKV



